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摘要(译)

本发明提供一种电致发光显示装置，解决有机电场组件的微弱发光而成
为亮度显示的问题。在形成于玻璃基板等透明绝缘性基板(100)上的多晶
硅层所成主动层(101)上，形成栅极绝缘层(102)，另形成在栅极绝缘层
(102)上延伸的栅极(13g)于主动层(101)形成低浓度掺杂漏极构造(LDD)的
源极·漏极。源极(13s)是由相互邻接而触接的P－层及P+层所构成该P+层
是掺杂浓度1×1020/cc程度的高浓度层。P－层是由P+层向栅极(13g)方
向延伸的掺杂浓度1×1018/cc程度的低浓度层，而且以相互邻接的P－层
及P+层构成漏极(13d)。
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